EJERCICIOS DE FUNDAMENTOS FISICOS DE LA
INFORMATICA

Tema 8.- El transistor V=16V

8.1.- En la figura se representa un transistor PNP. Su pardmetro 3 = 80,
Rp =5 kQ y la resistencia emisor-base es de 100 Q. Determinar I , Re B E
R

Ig , Ic y a. (Criado, ejemplo 8.1)
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8.2.- En el circuito de la figura si Vcc =10V,

Viec= 6V, Vgg=0.7 V,Rc =50 Q, Rs C

B =100. Calcular Rg e Ij . Re
(Criado, ejemplo 8.2)
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8.3.- En el circuito de la figura tenemos ahora un transistor NPN, C
caracterizado por = 40. Siendo Ve =5V, Vg =0.7 V, Rc = 100 Q, Q_};
Rp =8 kQ. Determinar g, Is , Ic y V¢g .(Criado, ejemplo 8.3)

8.4.- En la misma figura, ahora Vcc =9 V, B =100, Rg = 100 kQ y R¢ = 0.5 kQ. Determinar
Iz, Ig, Ic y Vce . El diodo es de silicio y por tanto Vgg = 0.6 V. (Criado, ejemplo 8.5)

8.5.- Hallar el punto de funcionamiento Q del circuito de la figura.
Datos: Vec =15 V, Veg=2V, Re
VBE =0.6 V, RB =20 kQ, RC =25 kQ, Rg
__|
VCC

B = 60. (Criado, ejemplo 8.8)
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8.6.- Las figuras representan el esquema de un circuito con un transistor NPN y la
caracteristica aproximada del mismo I¢ = f (V¢g). Con los siguientes datos: Ve =15V,
Ve =0.6 V, Rg =960 kQ, Rc =3 kQ. determinar (a) La intensidad I¢ ; (b) el valor de f3;
(c) la region activa y las regiones de saturacion y corte. (Criado, ~ejemplo 8.9)

Vce 12 1 | 60 HA
Rc 10 + 50 A
Rs 8 4+ / 40 pA
C 6 T / 30 pA
B 4 7 / 20 pA
E 2 10 pA
>
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Ejercicios adicionales (Criado): Ejemplos 8.4, 8.6, 8.7, 8.10, 8.11, problemas 8.1 a 8.4
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